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Aktif süzgeç uygulamalarında kullanılmak üzere, devre sembolü Şekil-1’de 
verilmiş olan bir MO-OTA (Multi Output OTA: Çok Çıkışlı OTA) 

tasarlanacaktır. Tasarımda (0.35μm ) CMOS teknolojisi kullanılacaktır. 

OTA kutuplama akımının ISS 100μA bölgesinde, eğiminin de gm 

150μA/V bölgesinde seçilmesi önerilir. Tasarlanacak MO-OTA 25pF'lık 

kapasitif yükle çalıştırılacaktır. (N simetrik çıkış sayısı, N=2 ⇒çıkış 
akımları +IO1, -IO1, +IO2, -IO2; tüm çıkışlar için eğim eş alınacaktır). 
Yukarıda belirtilen çalışma bölgesi içinde 
 

- Eğimin band genişliğinin f3dB 100 MHz 
-Giriş ve çıkış gerilimlerinin seçilen besleme gerilimleri ile elde 
edilebilecek maksimum doğrusal değişim aralığını sağlaması, 
- Çıkış direncinin RO+, RO-- 100 MΩ 

- Yükselme eğiminin tüm çıkışlar için SR 10V/μsn (Iss = 100μA 
değerinde) 
 
olması beklenmektedir. 
 

 

 

 



 

 


